PATENTE DE INVENCIOXN
por VEINTIE aiios
en Espafia, a favor de FAGOR ELECTROTECNICA, S.C.I., de ns
cionalidad espefiola, residente en Fondragdn (Guipthzcoa),Ba
rrio de San Andrés, s/n., cuya Patente se refiere a:
"PERFECCTIONAMIENTOS EN EIL LONTAJE Eﬁ
BLOQUE DE‘PLACAS DE SELENIOQ".

MEMORIA DESCRIPTIVA

El invento se relaciona en general con el monta-
je de placas de selenio y més coneretamente aporta unos per
feccionamientos o mejoras en el sistema de montaje central
de placas de selenio para su montaje en blogue.

5 Un objeto del invento, es el de aportar unos per
feccionamientos en el sistema de montaje de placas de sele
nio, mediante las cuales se consigue montar éstas en blo-
que con gran facilidad, lograndose, con ello, una sefialada
economia, a la vez que un funcionamiento més correcto del

10. conjunto formado.
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En los actuales sistemas de montaje de placas de
selenio, hay que intercalar entre placa y placa cinco aran
delas, a saber:

- Una agrandela de triacetato.

- TUna arandela de contacto.

- Dos arandelas distanciadores.
- Une arandela de refuerzo.

Mediante los perfeccionamientes & gue el invento
se refiere, unicamente se intercala entre pleca y placa
uns sole arandela, con lo que, ademds de disminuir el nﬁmg
ro de contactos, se consigue un estimable shorro econdmico
tanto en materiales como en tiempo de ejecuciéh.

Otra mejora gque, mediante la préctica del inven—
%0 se obtlene, consiste en el aumento de la superficie
9til de la placa al reducir el circulo de pintura donde se
realiza la presidn, de la forma siguiente:

Disponiendo una placa de selenio, prevismente
verforada en su gona central. En esta parte ecircular, se
le aplica una plantilla circular de mayor diémetro.

A la placa de selenio se le aplica una place de
contraelectrodo, menos en la parte central, que cubre la
plantilla circular.

En la superficie sobre la que no se ha aplicado
contraelecirodo, se aplica una pelicula especial de cerac—
teristicas dieléctricas. Posteriormente, se aplica otra
place de contraelectrodo, que cubre parte de la superficie
total del contraelectrodo y parte de la capa de pelicula.

Te arandela hace contacto sobre esta Gltima capa
de contraelectrodo.

Uno de los objetos del invento, es el de intercs
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lar entre placa y placa de selenio uvna tmica arandela pare
lograr mayor facilidad de montaje, asi como tembidn una dis
minueidn en el nimero de contactos.

Otro objeto del invento es el de lograr un sumen
to de la superficie Util de la placa. Este aumento se con
sigue aplicando una segunda placa de contraelectrodo, gque
cubre parte de la superficie de contraelectrodo y parte de
la superficie de propiedades dieléctiricas.

Le Unica arandela intercaleda hace contacto so-
bre esta capa de contraelecirodo.

Una idea més completa del objeto que constituye
esta Patente de Invencidn, la proporciona la descripcidn -
siguiente, a2l hacer referencia a los dibujos que a esta Me
moria se acompaflan, en los gue, de maners un tanto esquemé
tica y exclusivamente por via de ejemplo, se representan
los conjuntos y detalles més caracteristicos de la idea del
invento, al hacer referencia 2 un posible caso de realiza-
cibén practica.

En los dibujos:

La figura 18 es une seccidn que muestra el ac—
tual sistems de montaje de contacto central.

La figurs 22 es uvna secciln que muestra el nuevo
sistema de contacto propuesto por el invento,

La figura 38 muestra una placa de selenio, que
previamente ha sido perforada.

La figura 42 presenta la forma como queda la pla
cae de selenio cuando, después de aplicar sobre su parte
central una plantilla de mayor difmetro que el orificio, se

aplica sobre dicha placa de selenio une placa de contra-

electrodo.
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La figura 52 muestra cémo la superficie amlar
central, de la placa de selenio, sobre la que no se ha -
gplicado contraelectrodo, se aplica una pintura especial
de caracteristicas dieléctricas, que cubre la zona anular
mostrada en esta figura.

La figura 62 presenta una segunda capa de con-
traelectrodo, gue cubre parte de la superficie -3- y par-
te de la capa de pintura -~5=-.

Comentando estos dibujos, se hace la aclaracidn
de que, mediante el n? -1~ se indica la placa de selenio,
siendo -2- el orificio central en élla practicado, para -
dar paso al eje —-8- de montaje para formar el Bloque. EL
n? -3- sefiala la aplicacidn de una placa de contraelectro
do que, como puede verse, no cubre la totalidad de la pla
ca de selenio, no llega a los bordes de la placa -1- y de
ja sin cubrir una zona anuler -4- mds amplia que el orifi
¢io =2-, El n® -5- indica la capa de pintura de caracte-
risticas dieléctricas, siendo -6~ la segunda capa de con-
traelectrodo y ~7- la arandels unica que queda mediante -
el nmuevo sistema de montaje. En =5.A- se indica la super?
ficie de pintura que gueda sin ser subierta por la Ultima
cepa de contraslecirodo.

El n? -9« indica la arandela fde triacetato que
se ponia en el sistema antiguo de montaje; -10- la arande
la de contacto; -11- las arandelas distenciadoras; -12-
la arandela de refuerzo; -13- la placa de contraelectrodos;
~14~ lg pintura, y -15- las placas de selenio en la dispo
sicidén antigua.

Yescrita convenientemente la naturaleza de esta

Fatente de Invencidn, como asimismo la forma de poderla —
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llevar a la préctica, para convertirla en una realidad in
dvstrializable, se hace constar que en la misme seran sus
ceptibles de introducirse todas aquellas modificaciones -
de detalle que las circunstancias y la préctica pudieran
aconsejar, siempre y cuvando que con las variantes que se
introduzcan no se cambie, altere o modifique la esenciali
Gad del objeto descrito.
N O T A

Se Geclara como de propiedad y novedad para to-

do el territorio espafiol el contenido de las siguientes

REIVINDICACIONES

18.- "Perfeccionamientos en el montaje en blo-
gue de placas de'selenio", de acuverdo con los cuales se -
wroduce en la placa Ge sélenio un calado central yse aplli
ca sobre su parte central una plantilla circular de mayor
diémetro que el calado producido y asi, dispuesias la pla
ca y la plantilla, se aplica una placa contraelectrodo de
jando libre la parte central que cubre la plantilla circu
lar,

2e,- 'perfeccionamientos en el montaje en blo-
que de placas de~se1enio", de conformidad con cuyos per-
feccionemientos sobre la~superficie anular exenta de elec
trodo, & que se refiere la nota 12, se aplica una pelicu-
la dieléctrica, aplicéndose posteriormente una segunda ca
pa de contraelecirodo para cubrir parcialmente la superfi
cie total de contraeslectrodo y parte de lg capa dieléctp;
ca.

38.~ M"Perfeccionamientos en el montaje en blo-
que de placas deﬁselenio", segin reivindicacién 38, carac

terizados por el hecho de reducir el nimero de contactos
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mediante la disposicidén de una tinica arandelz intercale-
da entre placa y placa de selenio, caracterizéndose ade-
més porque la arandela intercaladas establece contacto -
con la Wltima capa de contraelectrodo aplicada en las -~
placas de selenio.

48,~ "PERFECCIONAMIENTOS EN EL MONTAJE EN BLO
QUE DE PLACAS DE SELENIO".

Todo ello, conforme se describe y reivindica -
en la presente Memoria, gue consta de SEIS hojas escri—
tas a méquina por vna sola de sus caras y dibujos que la

ilustran,

~

Madrid, 10 de Mayo de 1.967
% QONZALEZ VACAS
Pdis
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